
การบา้น 2 (กาํหนดสง่วนัที ่10 มค. 57) 
 
1. กาํหนดให ้VDD	
  =	
  3	
  V,	
  VTH	
  =	
  0.6	
  V,	
  RD	
  =	
  1	
  kΩ,	
  µncox	
  =	
  100	
  µA/V2,	
  λ	
  =	
  0.1V-­‐1	
  และ	
  

Id1	
  =	
  500	
  µA,	
  จงคำนวณหา	
  (W/L)	
  ของ	
  M1	
  ในรูปที ่1	
  เพือ่ใหว้งจรมอีตัราขยาย 20 dB	
  

	
  
รูปที ่1	
  

	
  
2. ในรูปที ่2	
  	
  กาํหนดให	้
  VDD	
  =	
  3	
  V,	
  VTHN	
  =	
  -­‐VTHP	
  =	
  0.6	
  V,	
  µncox	
  =	
  2.5µpcox	
  =	
  250	
  

µA/V2,	
  λN	
  =	
  λP	
  =	
  0.1	
  V-­‐1,	
  Vb	
  =	
  2	
  V,	
  (W/L)2	
  =	
  50/10,	
  จงคำนวณหา	
  (W/L)1	
  
ทีท่าํใหว้งจรมอีตัราขยาย 20 dB	
  

รูปที ่2	
  
 

3. จงใชโ้ปรแกรม LTspice ออกแบบวงจรสะทอ้นกระแสในรูปที ่3 ใหไ้ด ้iout=100uA 
โดยกาํหนดให ้VDD=3V และ vout=0V และใหว้งจรใชก้าํลงังานไมเ่กนิ 500uW 
จงแสดงวธิคีาํนวณคา่ R1  และ (W/L)2 และ (W/L)3 และผลจำลองการทำงาน iout 
โดย sweep vout จาก 0 ไป 3 V.  

 

 
 

 


